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免责声明

本文件中的信息由泉州昆泰芯微电子科技有限公司（以下简称“昆泰芯”）提供，仅供参考。昆泰芯不保证本文件
中信息的准确性或其实施结果。昆泰芯对于本文件中可能存在的任何错误或不准确性不承担任何责任。用户自
行承担应用本文件中所述实践的全部责任。

昆泰芯拥有注册商标 CONNTEK，该品牌下的传感器均以 CONNTEK 品牌进行市场销售。

本文件不包含任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性、满意质量、非侵权性和适用于特定用途的保证。
昆泰芯及其员工、代理人和附属公司对因使用或依赖本文件而引起的任何损失不承担责任。

本文件如有变更，恕不另行通知，不应被视为昆泰芯的承诺。用户应确保在下订单或将产品集成到其系统中之
前，获得相关信息的最新版本。

用户必须评估本文件中描述的产品是否适用于其特定应用，包括所需的可靠性和适用性。

本文件和所述产品可能受出口管制法规的约束。出口可能需要获得主管当局的事先授权。该产品不适用于要求
扩展温度范围或异常环境条件的应用。高可靠性应用，例如医疗生命支持或航空系统，明确排除在外。

本产品不得用于以下用途的开发、生产、维护或存储：

1. 化学、生物或核武器，包括此类武器的导弹系统。
2. 民用枪支，包括零部件或弹药。
3. 与国防相关的产品或用于军事或执法用途的材料。
4. 可能对人员或财产造成严重伤害，并可在武装冲突或类似情况下用作暴力手段的应用。

未授予任何昆泰芯或第三方知识产权的许可或权利。

如果本文件被标记为“机密”或类似标记，或其内容被合理理解为机密信息，接收方不得在未经昆泰芯明确书面
同意的情况下向第三方披露任何部分文件。接收方必须采取所有必要措施，以至少与保护其自身机密信息相同
的谨慎程度来维护本文件的机密性，但不得低于合理的谨慎程度。接收方仅可在知情必要的基础上向员工披露
本文件，前提是他们受类似于本免责声明中的保密条款的约束。本文件仅可用于接收时的目的，不得用于商业
目的或对昆泰芯或其客户不利的用途。这些保密义务将无限期持续，但无论如何，不少于接收本文件后 10 年。

本免责声明受中国法律管辖，任何因本免责声明引起的争议将受中国深圳法院的专属管辖。

本免责声明中任何条款的无效不影响其余条款的有效性。此前版本的本文件作废。

版权声明

本文件及其内容受版权法保护。未经昆泰芯事先书面同意，不得以任何形式或方式复制或分发本文件的任何部
分。

联系信息

获取本文件的最新版本，请访问我们的网站：https://en.conntek.com.cn/。

如需更多信息，请联系我们的直销团队，获取针对您特定需求的帮助：

地区 联系信息
海外 Email: sales.global@conntek.com.cn
中国 Email: sales@conntek.com.cn

https://en.conntek.com.cn/
mailto:sales.global@conntek.com.cn
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KTO9512

产品信息
• 紧凑型高分辨率绝对位置编码器

• 适用于直径 26mm 光栅码盘

• 单片 3 通道相位阵列，信号匹配优秀

• 2 位格雷码扫描，嵌入式扇区检测

• 适中码道间距，减少串扰

• 超低暗电流，高温操作适用

• 低噪声光电流放大器，1 MΩ 互阻增益

• 差分电压输出，短路保护

• 低输出阻抗，增强 EMI 抗干扰

• 模拟工作电压 4.1V 及以上

• 数字工作电压 1.8V 及以上

• 工作温度范围 -40°C 至 +125°C

• optoQFN 封装，符合 RoHS 标准

• 支持评估板和码盘采样

32-pin optoQFN
5 mm x 5 mm x 0.9 mm

RoHS compliant

应用场景

• 绝对位置编码器
• 交流伺服反馈

产品简介

KTO9512 是先进的光学编码器 IC，具有集成的高清相位阵列光电传感器，提供了优秀的信号
保真度，并具有较宽松的对准容差。该系列设备输出精确的正弦/余弦信号，允许后续设备进
行高分辨率插值，具体型号可以通过三通道 Nonius 插值实现高达 24 位的单圈位置分辨率。

KTO9512 设备的典型应用包括用于运动控制和驱动系统的绝对位置编码器。该设备总共扫描
5 条轨道，其中 3 条模拟轨道配置了多个光电传感器，生成正负正弦信号以及正负余弦信号。
差分信号路径设计采用了配对放大器结构，确保了信号的匹配性和共模行为。由于典型的跨
阻增益为 1MΩ，因此在低光照条件下输出信号电平也能达到几百毫伏。

此外，KTO9512 设备还集成了两条用于分区检测的数字轨道，能够区分重复的 Nonius 刻度。
例如，标准的 KTO9512 编码盘在每转两条 Nonius 刻度上提供 2 位的 Gray 码来进行区分。
设备的分区检测功能可在 1.6V 的低电源电压下使用，而在所有部分都加电时，则需要 4.1V
至 5.5V 的单电源供电。

这个系列的设备适用于旋转角度检测装置，如精确的运动控制与驱动应用    。
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KTO9512

1 系统模块图
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KTO9512

2 芯片引脚说明
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TOP VIEW 4 序号 名称 功能

1 V CC 电源电压
2 V REF 参考电压输出
3 PSN SIN+ N 码道
4 NSN SIN- N 码道
5 PSM SIN+ M 码道
6 NSM SIN- M 码道
7 PSS SIN+ S 码道
8 NSS SIN- S 码道

9− 16 NC 未连接须浮空
17 NCS COS- S 码道
18 PCS COS+ S 码道
19 NCM COS- M 码道
20 PCM COS+ M 码道
21 NCN COS- N 码道
22 PCN COS+ N 码道
23 MTB 数字输出 B
24 GND 接地
25 MTA 数字输出 A
32 V B 辅助电源 (可选)

26− 31 NC 未连接须浮空

备注：一般给主电源 VCC 供电时，不需要给辅助电源 VB 供电，电池供电时，给 VB 单独供
电，光源（红光光源 680nm）电流最低为 0.3mA 时可保证 MTA、MTB 输出的准确性，但
不同光源略有差异。
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KTO9512

3感光区域分布
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KTO9512

4电器性能

参数 符号 最小 典型 最大 单位

总设备特性
供电电压 V CC 4.1 5.5 V

供电电流 IV CC 9.5 15 mA

钳位电压（高） V chi 11 V

钳位电压（低） V clo -1.2 -0.3 V

光电传感器特性
光谱应用范围 λar 400 - 950 nm

光谱灵敏度 (460nm) S(λ) - 0.3 - A/W

光谱灵敏度 (740nm) S(λ) - 0.4 - A/W

光谱灵敏度 (850nm) S(λ) - 0.3 - A/W

峰值灵敏度波长 λpk - 680 - nm

光电流放大器特性
允许的光电流范围 Iph() 0 1120 nA

光敏度 η()r 0.3 V /µW

等效跨阻增益 Z() 0.7 1.0 1.4 MΩ

跨阻增益温度系数 TCz -0.12 %/°C
跨阻增益匹配 ∆Zpn -0.2 0.2 %

信号匹配 ∆V outpn -35 35 mV

截止频率 (-3 dB) fc 400 kHz

RMS 输出噪声 Vrms 0.5 mV

信号输出特性
允许的最大输出电压 Vout_max 2.0 V

允许的最大负载电流 Iout_max -100 250 µA

暗电平信号 Vout_d 575 770 1000 mV

短路电流（高负载） Isc_hi 100 420 1000 µA

短路电流（低负载） Isc_lo 250 480 700 µA

内部输出电阻 Ri 70 110 180 Ω

上电稳定时间 ton 100 µs
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KTO9512

参数 符号 最小 典型 最大 单位

参考电压特性
参考电压 VREF 575 770 1000 mV

负载平衡 dVout -10 - 10 mV

短路电流（高负载） Isc_hi 200 420 1400 µA

短路电流（低负载） Isc_lo 0.5 4.5 10 mA

MTA, MTB 数字输出
参数 符号 最小 典型 最大 单位

供电电压 V CC 1.6 5.5 V

供电电流 IV CC 1000 µA

饱和电压（低） Vs_lo 0.8 V

拉高电阻 Rpu 80 180 kΩ

饱和电压（高） Vs_hi 0.8 V

下拉电阻 Rpd 80 180 kΩ

转换速率 (高) SRhi 0.3 2.0 V /µs

转换速率 (低) SRlo 0.3 2.0 V /µs
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KTO9512

5引脚安装推荐

preliminary preliminary iC-PNH Series
PHASED ARRAY NONIUS ENCODERS

Rev C4, Page 4/10

PACKAGE DIMENSIONS
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RECOMMENDED PCB-FOOTPRINT

drb_pnhxx-oqfn32-2_pack_1, 10:1

All dimensions given in mm. Tolerances of form and position according to JEDEC MO-220.
Positional tolerance of sensor pattern: ±70μm / ±1° (with respect to center of backside pad).
G4: radius of chip center (refer to the relevant encoder disc and code description).
Maximum molding excess +20μm / -75μm versus surface of glass/reticle.
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